                                       Список вопросов к зачету по электронике

1.Устройство диода.
2.Вольтамперная характеристика (ВАХ) диода.
3. Пробой р-n-перехода, его виды.
4. Влияние изменения температуры на ВАХ диода.
5. Режимы работы диода.
6. Выпрямление переменного тока с помощью полупроводниковых диодов.
7. Эксплуатационные параметры диодов.
8. Стабилитроны.
9. Инжекционные светодиоды.  
  10. Режим работы биполярного транзистора (БТ)
11. Физические основы работы БТ.
12. Токи в БТ, соотношения между ними.
13. Коэффициент усиления по току БТ.
14.Статические характеристики БТ в схеме с общим эмиттером (ОЭ).
                 
15. Обобщенная модель усилителя.
16. Усилитель по схеме с общей базой.
17. Усилитель по схеме с общим эмиттером.
18. Усилитель по схеме с общим коллектором.
19. Статический режим работы усилительных каскадов. Линия нагрузки.
20. Режим линейного усиления.
21. КПД транзистора, рассеиваемая мощность, рабочая область БТ.
                                           
 22. Понятие о полевом транзисторе (ПТ), классификация, общие сведения.
 23. ПТ с управляющим  p-n-переходом, характеристики и параметры.
 24. Обогащенные, обеденные и инверсные слои в МДП структуре.
 25. Эффект поля.
 26. Емкость МДП структуры.
 27. ПТ с изолированным затвором.
 28. МДП транзисторы с индуцированным каналом, его характеристики и параметры.
 29. МДП транзистор со встроенным каналом, характеристики.
 30. Основные параметры ПТ. 
                        
 31. Усиление сигналов. Классификация усилителей.
 32. Коэффициенты усиления.
 33. Полоса пропускания усилителя, его АХЧ.
 34. Искажение сигналов в усилителе.
 35. Типовые функциональные каскады усилителя.
 36. Обратная связь в усилителе.
 37. Режимы работы усилительного каскада.
 38. Понятие «дрейф нуля». Стабилизация режима усилителя в схеме с ОЭ, за счет  ООС
 39. Эмиттерный повторитель.
 40. Усилительный каскад на ПТ по схеме с общим истоком.
 
[bookmark: _GoBack]  41. Этапы и направления развития микроэлектроники.
  

